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摘要(译)

本发明的一个目的是提供一种具有高操作性能和可靠性的EL显示器件。 
形成在像素内的开关TFT201具有多栅极结构，该结构对降低截止电流值
具有重要性。此外，电流控制TFT202的沟道宽度比开关TFT的沟道宽度
宽，以形成适合于流动电流的结构。此外，电流控制TFT 202的LDD区
33形成为与栅电极35的一部分重叠，以形成对防止热载流子注入和降低
OFF电流值起重要作用的结构。
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